UZY 3g5KHUUIGLYITI N dWRULTTI WHLIEL Q) DIZY RaWeldll L) KiaUy
zamykajace] opakowanie (4). Sposdb wykonania klapy zamykajace
opakowanie z tasmg klelaca polega na tym, 22 w klaple zamykajacey
opakowanie (4), w krawedzl (5), od ktére] rozaciyga sle tasma klejz-
ca (3), z warstwy klejac na nodniku, wykonuje sie wycleda (6), a na-
stepnie na powlerzchnie klapy zamykajace] opakowanie (4), pomie-
dzy wycleclami (6), nakiada sie tasme klejaca (3).

(2 zastrzezenia)

Nr 10/2020

Al (21) 431562 (22) 20191022

(51) CO1B 21/072(2006.01)
C04B 35/581(2006.01)
C04B 35/64(2006.01)
B82Y 30/00(2011.01)

(71) AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISEAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakéow
(72) JANIK JERZY FRANCISZEK; DRYGAS MARIUSZ;
KAPUSTA KATARZYNA; BUCKO MIROSLAW:
OLEINICZAK ZBIGNIEW; PALOSZ BOGDAN;
STELMACH SWITLANA; GIERLOTKA STANISLAW

(54) Sposéb wytwarzania spiekéw z nanoproszku azotku
glinu przeznaczonych na materiaty dla elektroniki
(57) Przedmiotem 2gtoszenia Jest sposéb wytwarzania splekow
Z nanoproszku azotku glinu przemaczonych na materiaty db
elektronikl, polegajacy na wytworzenlu nanoproszku azotku glinu
0 wysokle] czystoscl, w warunkach beztlenowych, 2 nastepnie Jego
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splekaniu w procesie wysokoternperaturowym. Sposéb ten cha-
rakteryzuje sie tym, 2ze do Swiezo wytworzonego dimetyloamidku
litu LIN(CH,), lub dietyloamidku litu LIN(C,H,), dodaje sie w pro-
porc)i stechiometryczne] chlorek glinu AICI, w rozpusaczalniku, ko-
1Zystnie roztworze heksanu lub heksanu 1 eteru dietyloweqo, przy
czym stezenie roztworu AlCI, wynosi 5%, a po usunieciu produktu
ubocznego w postact LiCl | odparowaniu rozpuszczalnika, pro-
dukt reakg]l oczyszcza sle przez sublimacje w temperaturze 110°C,
przy cnleniu 10 Pa, otrzymujac organoamidkows forme prekur-
sora glinu w postac] trisdimetyloamidku) glinu [AIN{CH,),).1, ub
trisdietyloamidku) glinu [AI(N(CH.),).],, kiérg poddaje sig reak-
¢Ji z cleklym amoniakiem w temperaturze -33°C przez 4 godziny,
a nastepnie wygrzewaniu w atmosferze przeptywalacego gazo-
wego amoniaku, w temperaturze 800 - 1400°C, przez okres od
1 do 20 godzin. Uzyskany nanoproszek azotku glinu w formie
heksagonaine] h-AIN o srednim rozmiarze krystalitdw 10 - 20 nm
umieszcza ske w formie 1 spleka w temperaturze 600 - 1100°C, pod
clénienlem 3 - 11 GP3, przez okres od 1 minuty do 10 godzin.

(1 zastrzezenie)

blologicznych) Viub do kolejnych etapéw uzdatniania. Przetwo-
rzony osad mozna zastosowa< jako nawdz na polach uprawnych,
w szklarnlach, kulturach hydroponicznych.

(3 zastrzeZenia)

Al (21) 427601 (22) 2018 1030

(51) €038 5/00(2006.01)
C038B 5/027 (2006.01)

(71) FORGLASS SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krakow

(72) KUSCH MARIAN; ZOMERSKI KRZYSZTOF;
DYLAG ANDRZEJ; JEDRZEJCZYK LESZEK; KNAST PIOTR;
KAIM PICTR

(54) Sposob cigglego intensywnego wytapiania szkia

(57) Przedmiotem wynalazku Jest sposob Intensywnego wytapia-
nia szkfa 7 zestawu zawlerajaceqo surowce pochodzenia mineral-
nego lub chemicznego oraz, Jako opcle, stluczke szklang. Istoty
wynalazku Jest mozliwos< umiejscowienia zespotu elektrod z peing



